












































专利名称(译) 薄膜晶体管，TFT基板和液晶显示单元

公开(公告)号 US20040149989A1 公开(公告)日 2004-08-05

申请号 US10/724040 申请日 2003-12-01

申请(专利权)人(译) NEC公司

[标]发明人 MATSUNAGA NAOKI
SERA KENJI

发明人 MATSUNAGA, NAOKI
SERA, KENJI

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/1362 G02F1/1368 G09F9/30 G09F9/35 H01L21/77 H01L21/84 H01L27/12 H01L29
/786 H01L29/04

CPC分类号 G02F1/136209 H01L27/12 H01L29/78633 H01L29/78621 H01L27/1214 H01L27/1218

优先权 2003024473 2003-01-31 JP

其他公开文献 US7105905

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种薄膜晶体管，包括：有源层，其中形成源区和漏区;第一光屏蔽
膜，用于屏蔽入射在有源层上的光;以及第二光屏蔽膜，位于有源层和有
源层之间。第一道屏蔽膜。第二遮光膜的至少与有源层相对的表面部分
的载流子浓度为约10 17 / cm 3或更低。
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